




















Wartosci logiczne sygnatow awaryjnych sa przekazywane zbiorczo w obrebie
modutu do karty logiki.

Uk tady wejsé obiektowych i wysterowania przekaznik 6w oraz detekcji syg-

natéw awaryjnych sa izolowane galwanicznie.

Logika karty jest zasilana z magistrali wewnetrznej modufu (5 VDC) i pobdr
pradu nie przekracza 100 mA.

161 24 VDC — karta binarnych wejsé obiektowych. Parametry wejéé jak dla karty
81/8024 VDC

81 220 VAC — karta 8 wej$¢ zmiennopradowych.

Realizuje obstuge:
08 wejsé zmiennopradowych 220 VAC,
— stan ,,1”: 170 do 264 V/12 do 25 mA,
—stan ,,0: O0do 80V/~05bmA,
— rezystancja wejscia: ~ 4 k§2,
— czas przejscia:
,0na,1" 12do 22 ms,
., V" na 0’ 12do 22 ms,
— czestotliwosé: 47 do 53 Hz,
— moc nominaina: 0,4 W,
— sygnalizacja LED: INO do IN7 aktywny stan wejscia zmiennoprado-
wego po detekcji.
Uk fady wejsc sa izolowane galwanicznie.
Logika karty jest zasilana z magistrali wewnetrznej modutu (5 VDC)i pobor
pradu nie przekracza 100 mA.

80 220 VAC/1,5A — karta B wyj$é zmiennopradowych.
Realizuje obstuge:
08 wyijé¢ zmiennopradowych obiektowych 220 VAC/50 Hz (187 do
264 V) f
— typ: triakowe,
— nominalny prad: 1,6 A,
— czas przejécia:
, 07 na 1" <1/2 okresu,
17 na 0 <1/2 okresu,
— prad zerowy w stanie ,,0” <10 mA,
— napiecie rezydentne w stanie ,1": 3V,
— zabezpieczenie:
bezpiecznikowe 3,15 A,
przed przepieciami RC, warystorowe,
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. — sygnalizacja LED: OUTO do QUT7 stan wysterowania logicznego
wyijsc,
— triaki zataczane sa w OVAC.

Uk fady wyjsé zmiennopradowych izolowane sg galwanicznie.
Logika karty jest zasilana z magistrali wewnetrznej modutu (5 VDC) i pobér
pradu nie przekracza 450 mA.

RS232C — karta interfejsu szeregowego RS232C.

Realizowana jest obstuga sygnatow TxD, RxD, CTS,RTS standardowego t3-
cza napieciowego. Ponadto istnieje mozliwosé wymiany informacji w opar-
ciu 0 petle pradowa 0 — 20 mA.
Karta wyposazona jest w sygnalizacje LED:

OERROR biad

OA sygnalizacja nawigzania fgcznosci,

OR/T sygnalizacja transmisji.
Zawiera przetaczniki:

O adres modutu 4—bitowy,

O predkosc transmisji: 300 do 9600 baud,

O parzystosc. '
Uk tady petli pradowej sa izolowane galwanicznie.
Logika karty jest zasilana z magistrali wewnetrznej modutu (5 VDC) i pobor
pradu nie przekracza 450 mA.

4. WYMAGANIA | BADANIA NIEZAWODNOSCI

Przeprowadzono badania sterownika w zestawie binarnych modutéw pojedynczych i
rozszerzonych (1/0 24 VDC).

Zasadnicze wymagania stawiane przed sterownikiem to miedzy innymi:

odpornosé na zimno: +50C wg PN—86/E—04601 préba Ab,

odpornosé na suche gorgco: +400C wg PN—86/E—04602 préba Bb,

odporno$é na wilgotne goraco state: +409C, 93% wilgotnosci; wg PN—84/E—04603
proba Ca,

odpornos¢ na wibracje sinusoidaine: f = 10+55 Hz, amplituda 0,35 mm; wg
PN—86/E—04606.03 prdba Fc,

wytrzymato$é na zimno: —25°C wg PN—84/E—-04601 préba Ab,

wytrzymato$é na suche goraco: +559C wg PN—84/E—04602 préba Bb,
wytrzymatosé na wilgotne goraco: +500C wg PN—84/E—04603 préba Ca,
odpornosé na zmiany napiecia zasilania 220 VAC +10% — 15%,

odpornosé na oddziatywanie zewnetrznych pél magnetycznych statych i
zmiennych o czestotliwosci sieci i natezeniu do 400 A/m, wg PN—80/M—42020,

21



® odpornosé na wytadowania elektrycznosci statycznej na zewnetrzne powierzéimie
obudowy i elementy manipulacyjne ESD 4 kV, metoda SES0 wg PN—-86/E—06600,

® odpornoié na pole magnetyczne od impulsow pradowych 8/20 s o amplitudzie
80 A, wg PN—-86/E—06600 metoda SM30,

® odpornosé na zak técenia impulsowe nanosekundowe 5/50 us wg PN—-80/E—06600,
O dla obwododw zasilania sieciowego i uziemienia: 2 kV metoda SN10,
> dla obwodéw we/wy: 1 kV metoda SE10,
O dla obwodéw magistrali 1SB: 0,5 kV metoda SE10,
© odpornosé na zaktécenia impulsowe 1,2/50 us wg PN—-86/06600,
O dla obwodow zasilania sieciowego i uziemienia: 2 kV, 4 J, metoda SN30,
¢ dia obwodéw we/wy: 1 kV, 1 J, metoda SM30,
¢ dia obwodéw magistrali 1SB: 0,5 kV, 0,5 J, metoda SM30,
© odpornosé na zaktécenia ciagte, sinusoidalne o czestotliwosci sieciowej 0 poziomie
40 A wg PN—-86/E—06600,
O dla obwodéw we/wy metoda SM50 (lub SN50 250 V/0,1 uF),
O dia obwodéw magistrali: metoda SM50,
® odpornosé na dynamiczne zmiany napiecia zasilania wg PN—86/E—06600 Un/OV
do 20 ms, ’
® odpornosé na wielokrotne wigczanie i wytgczanie.
Na podstawie przeprowadzonych badar stwierdzono, ze sterownik przeszedt préby i
sprawdzenia zgodnie z ww, wymaganiami. Ponadto badany sterownik osiagngt znacznie
wyzsze poziomy odpornosci KEM od przedstawionych wyzej. Osiagnigte poziomy
odpornosci  odpowiadaja wymaganiom podanym w  projekcie dokumentu
|EC 65A/C0Q/22 dotyczacego sterownikow programowalnych.
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